Valvo Diode BYX97/1600

Datasheet
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BYX 97/...
BYX97/...R
SPANNUNGSGRENZWERTE 1] (£ £ 400 Hz)
HichstzulBssige periodische HBchstzulf#ssige periodische Typ:z
Spitzensperrspannung Scheitelsperrspannung :
(vp 2 0,01):
= = ] X
UnpM = a00 ¥ Upyy = 200V BYX 97/300(R)
600 V 400 V BYX 87/s00(R)
900 vV BOD V BYX 87/900(R)
1200 v BOD V BYX 87/1200(R)
1600 V o0 v BYX 97/1600(R)
STROMGRENZWERTE (¢ £ 400 Hz)
5 o
Danergrenzstrom bei ﬂﬁ 2 125UC| F AV 40
bei &G = 120°C: IF AV 47
H¥chstzul#ssiger Effektivwert des [urchlafistromes: IF RMS 5 A
Hichstzulldasiger periodischer Spitzenstrom: Ligu= 560 A
5 L= .
Stobstrom=Grenzwert bei ﬁd = 150°C: IF gy = 200 A
2 2
Grenzlastintegral: Jrl dt = 3200 A”s

AUSGANGSSTROM=-GRENZWERTE ID AV verschiedener Gleichrichterschaltungen

Bedingung Schaltung E My, B 5, DB
mit Kfthlk¥rper(n) 56 312 (K 3)
A BO A

und natfirlicher Kihlung bei 9, = 45°C a0 A 60
mit Efthlk®rperi(n) 56 312 (K 3)

. 47 A : 125 A
und forcierter Kilhlung mit 5 m/s A
mit KflhlkBrper({n) 56 313 (K 1,1) 47 i od A {28 &

und natfirlicher Kithlung bei % = 45°c

1} aus ErEn

Rth U

1

den thermischer Stabilitft bei einem Gesamt-Wormewiderstand

1 K/W bei Gleichspanmung, H

th U

4 K/W bei Wechselspannung.

Bei hBheren WHrmewiderstfinden mull die Sperrschichttemperatur verringert

werden.
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DURCHLASS=_und SPERR-EIGENSCHAFTEN

o

Durchlafspannung bei T, = 150 A upd &, = 25 C:

5 bei U
perratrom bei R WM max

THERMISCHE EIGENSCHAFTEN

J

und $, = 125%;

Hichstzullssige Sperrschichttemperatuar:

Lagerungstemperaturbereich:

Wirmewiderstand

zwischen Sperrschicht und GehMuseboden:

swischen GehHuseboden und KithlkBrper:

Impul s-Wirmewiderstand bei t-p = 1 ma:

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Irehmoment=Hereich bei Befestigung:

Maximaler Bohrungs-Durchmésser im Kilhlblech:
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BYX 97/...
BYX 97/...R

Up < 1,45 ¥
la < 4 mA
8, = #1150
o
bg = =B8,,,.+150 “C
B, s = 0,6 KW
Ben o/x = 0,3 K/w
?‘-Lh ¢ = 0,1 H/W
M, = 1,7.s:3;5 Nm
(1744435 kp cm)
# - G,5 mm
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